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一、何謂蕭特基二極體？在此元件中，需有兩個電極，請說明此兩個電極與

半導體之接觸須符合什麼關係。（20 分）

二、請畫出目前高效率之發光二極體基本結構，請說明其發光區在何處。

（20 分）

三、何謂 HEMT？以 GaN 系列為例，請畫出其基本結構，並說明各層之功

能。（20 分）

四、那一種電晶體結構既符合省電又符合高速傳輸之功能。（20 分）

五、請說明太陽能電池之工作原理，若以電流-電壓關係圖，其工作區域為何，

請畫出並請說明為什麼？（20 分）


